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CNH20,30,32 Series
RoHSRoHS對應對應對應對應對應對應對應對應

■■■■■■■■特性特性特性特性特性特性特性特性

●●●●●●●●採特殊結構採特殊結構採特殊結構採特殊結構，，，，可大幅的降低等效串聯電感可大幅的降低等效串聯電感可大幅的降低等效串聯電感可大幅的降低等效串聯電感採特殊結構採特殊結構採特殊結構採特殊結構，，，，可大幅的降低等效串聯電感可大幅的降低等效串聯電感可大幅的降低等效串聯電感可大幅的降低等效串聯電感ESLESL及等效串聯電阻及等效串聯電阻及等效串聯電阻及等效串聯電阻及等效串聯電阻及等效串聯電阻及等效串聯電阻及等效串聯電阻ESRESR，，，，，，，，
及提高共振點頻率及提高共振點頻率及提高共振點頻率及提高共振點頻率，，，，且在廣域頻率的範圍上且在廣域頻率的範圍上且在廣域頻率的範圍上且在廣域頻率的範圍上，，，，發揮優越的插入損失發揮優越的插入損失發揮優越的插入損失發揮優越的插入損失。。。。及提高共振點頻率及提高共振點頻率及提高共振點頻率及提高共振點頻率，，，，且在廣域頻率的範圍上且在廣域頻率的範圍上且在廣域頻率的範圍上且在廣域頻率的範圍上，，，，發揮優越的插入損失發揮優越的插入損失發揮優越的插入損失發揮優越的插入損失。。。。

●●●●●●●●對應低頻對應低頻對應低頻對應低頻對應低頻對應低頻對應低頻對應低頻RippleRipple及高頻及高頻及高頻及高頻及高頻及高頻及高頻及高頻EMIEMI的多數電容組合的多數電容組合的多數電容組合的多數電容組合，，，，可以用一顆三端可以用一顆三端可以用一顆三端可以用一顆三端的多數電容組合的多數電容組合的多數電容組合的多數電容組合，，，，可以用一顆三端可以用一顆三端可以用一顆三端可以用一顆三端
子電容做取代子電容做取代子電容做取代子電容做取代，，，，發揮機器的高性能化並節省空間發揮機器的高性能化並節省空間發揮機器的高性能化並節省空間發揮機器的高性能化並節省空間。。。。子電容做取代子電容做取代子電容做取代子電容做取代，，，，發揮機器的高性能化並節省空間發揮機器的高性能化並節省空間發揮機器的高性能化並節省空間發揮機器的高性能化並節省空間。。。。

●●●●●●●●電流輸出入時的電流輸出入時的電流輸出入時的電流輸出入時的電流輸出入時的電流輸出入時的電流輸出入時的電流輸出入時的RdcRdc極低極低極低極低，，，，可對應大電流回路可對應大電流回路可對應大電流回路可對應大電流回路。。。。極低極低極低極低，，，，可對應大電流回路可對應大電流回路可對應大電流回路可對應大電流回路。。。。

●●●●●●●●無鉛品無鉛品無鉛品無鉛品無鉛品無鉛品無鉛品無鉛品【【【【【【【【符合符合符合符合符合符合符合符合RoHSRoHS】】】】】】】】

■■■■■■■■用途用途用途用途用途用途用途用途 ●●●●●●●●DCDC電源端之電源端之電源端之電源端之電源端之電源端之電源端之電源端之Ripple NoiseRipple Noise以及以及以及以及以及以及以及以及EMIEMI對策對策對策對策對策對策對策對策

 

■■■■■■■■尺寸尺寸尺寸尺寸尺寸尺寸尺寸尺寸

0.4±0.3

0.4±0.3

0.3±0.2

L1

1.1±0.31.6±0.32.5±0.33.2±0.3CNH32

1.1±0.31.3±0.31.6±0.33.2±0.3CNH30

0.6±0.21.0±0.21.25±0.22.0±0.2CNH20

L2TWL品名

單位：mm

■■■■■■■■品名規格品名規格品名規格品名規格品名規格品名規格品名規格品名規格

10m Ω

10m Ω

5m Ω

10m Ω

10m Ω

15m Ω

20mΩ

直流阻抗

Max.

-55～+85℃

-55～+85℃

-55～+85℃

-55～+85℃

-55～+85℃

-55～+85℃

-55～+85℃

使用溫度範圍

6A

6A

8A

6A

6A

5A

4A

額定

電流

25V DC

16V DC

4.0V DC

6.3V DC

6.3V DC

6.3V DC

16V DC

額定

電壓

50MΩ±20%10μFCNH20R106M-TM

25MΩ±20%22μFCNH30R226M-TM

10MΩ±20%47μFCNH32R476M-TM

50MΩ±20%10μFCNH30R106M-TM

50MΩ±20%10μFCNH32R106M-TM

100MΩ±20%4.7μFCNH20R475M-TM

500MΩ±20%1.0μFCNH20R105M-TM

絕緣組抗

Min.

容值

公差

鏡電

容值
形 名

T

W L

L1

L1
L2

■■■■■■■■插入損失特性圖插入損失特性圖插入損失特性圖插入損失特性圖插入損失特性圖插入損失特性圖插入損失特性圖插入損失特性圖((參考參考參考參考參考參考參考參考))
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■■■■■■■■各種電容的阻抗比較各種電容的阻抗比較各種電容的阻抗比較各種電容的阻抗比較各種電容的阻抗比較各種電容的阻抗比較各種電容的阻抗比較各種電容的阻抗比較

■■■■■■■■單顆三端子電容取代多顆電容組合單顆三端子電容取代多顆電容組合單顆三端子電容取代多顆電容組合單顆三端子電容取代多顆電容組合單顆三端子電容取代多顆電容組合單顆三端子電容取代多顆電容組合單顆三端子電容取代多顆電容組合單顆三端子電容取代多顆電容組合

高容高容高容高容值三端子濾波器值三端子濾波器值三端子濾波器值三端子濾波器

4.7uF,10uF,22uF,47uF

●●●●Chip Beads

■■■■高頻高頻高頻高頻NOISE・EMI對對對對策策策策

■■■■高高高高頻頻頻頻．EMI對對對對策策策策

■■■■低低低低頻頻頻頻．．．．Ripple對對對對策策策策

＋＋＋＋

＋＋＋＋

●●●●ＭＬＣＣＭＬＣＣＭＬＣＣＭＬＣＣ 1μμμμF + 0.01μμμμF 

●●●●３３３３端子端子端子端子濾波器濾波器濾波器濾波器 1μμμμF,0.1μμμμF

＋＋＋＋

●●●●導電性高分子導電性高分子導電性高分子導電性高分子 22～～～～100μμμμF

●●●●ＭＬＣＣＭＬＣＣＭＬＣＣＭＬＣＣ 10～～～～47μμμμF 

■■■■低低低低頻頻頻頻Ripple對對對對策策策策

●●●●鉭質電容鉭質電容鉭質電容鉭質電容 33～～～～220μμμμF

●●●●鋁質鋁質鋁質鋁質電解電解電解電解 47～～～～470μμμμF
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■■■■■■■■電流發熱數據電流發熱數據電流發熱數據電流發熱數據電流發熱數據電流發熱數據電流發熱數據電流發熱數據((參考參考參考參考參考參考參考參考))
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■■■■■■■■三端子電容的優點三端子電容的優點三端子電容的優點三端子電容的優點三端子電容的優點三端子電容的優點三端子電容的優點三端子電容的優點

■■■■■■■■各種電容的各種電容的各種電容的各種電容的各種電容的各種電容的各種電容的各種電容的ＥＥＥＥＥＥＥＥＳＬ，ＥＳＬ，ＥＳＬ，ＥＳＬ，ＥＳＬ，ＥＳＬ，ＥＳＬ，ＥＳＬ，ＥＳＲＳＲＳＲＳＲＳＲＳＲＳＲＳＲ比較比較比較比較比較比較比較比較

裝在裝在1010××10mm10mm的實驗基板上，連續加直流電流時，零件的表面溫度表示圖。的實驗基板上，連續加直流電流時，零件的表面溫度表示圖。
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３３３３端子 端子 端子 端子 10101010uFuFuFuF

３３３３端子 端子 端子 端子 4444....7777uFuFuFuF

電解電解電解電解コンコンコンコン47474747uFuFuFuF ++++M LC CM LC CM LC CM LC C 1111uFuFuFuF ++++0000....1111uF×uF×uF×uF×4444個個個個

電解電解電解電解コンコンコンコン100100100100uFuFuFuF ++++M LC CM LC CM LC CM LC C 1111uFuFuFuF ++++0000....1111uF×uF×uF×uF×4444個個個個
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タンタル 22μF+MLCC 0.1μF３個

3端子 10μF

タンタル＋ＭＬＣＣ3個並列接続

タンタルコンデンサ22uF 3528 type

M L C C 1005 type 0.1μF

ESR

ESL

ESR

ESL

The ESL and ESR are very small.

ESL

３端子10μF

ESR

10µF

2012 t ype

（at 50Ω-50Ω)

CNH20,30,32CNH20,30,32 SeriesSeries

機能性高分子電解コンデンサ＋チップビーズ

PC-CON １０μF

積層チップビーズ

４５０Ω

ESR

ESL

ESR

ESL

ビーズ

Ｔａ10uF
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The ESL and ESR are very small.

ESL

３端子10μF

ESR

10µF

2012 t ype

■使用したチップビーズのインピーダンス特性

■挿入損失特性の比較データ

低低低低ESR電解電解電解電解 + ビーズビーズビーズビーズ

３３３３端子端子端子端子10μμμμF

■■■■■■■■三端子電容的減少零件功能及強化去除三端子電容的減少零件功能及強化去除三端子電容的減少零件功能及強化去除三端子電容的減少零件功能及強化去除三端子電容的減少零件功能及強化去除三端子電容的減少零件功能及強化去除三端子電容的減少零件功能及強化去除三端子電容的減少零件功能及強化去除NOISENOISE對策範例對策範例對策範例對策範例對策範例對策範例對策範例對策範例

■■■■■■■■鉭電鉭電鉭電鉭電鉭電鉭電鉭電鉭電22uF22uF＋＋＋＋＋＋＋＋MLCCMLCC0.1uF0.1uF××××××××33個個個個個個個個→→→→→→→→三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容10uF10uF ■■■■導電性導電性導電性導電性■■■■導電性導電性導電性導電性高分子高分子高分子高分子高分子高分子高分子高分子10uF+10uF+BeadsBeads450450ΩΩΩΩΩΩΩΩ→→→→→→→→三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容10uF10uF

■■■■■■■■鋁質電解電容鋁質電解電容鋁質電解電容鋁質電解電容鋁質電解電容鋁質電解電容鋁質電解電容鋁質電解電容100uF100uF＋＋＋＋＋＋＋＋MLCCMLCC1uF+0.1uF1uF+0.1uF××××××××44個個個個個個個個→→→→→→→→三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容三端子電容10uF10uF

■■■■■■■■Land patternLand pattern與高頻特性與高頻特性與高頻特性與高頻特性與高頻特性與高頻特性與高頻特性與高頻特性

The ESL and ESR are very small.

ESL

３端子10μF

ESR

10µF

2012 t ype

１１１１チップチップチップチップ化化化化１１１１チップチップチップチップ化化化化

６６６６素子並列接続素子並列接続素子並列接続素子並列接続６６６６素子並列接続素子並列接続素子並列接続素子並列接続
実装状態実装状態

電解ｺﾝ電解ｺﾝ

MLCCMLCC

0.10.1μμFF

MLCCMLCC

11μμFF

1pcs1μμμμFMLCC

0.1μμμμF

47μμμμF またはまたはまたはまたは

100μμμμF

静電容量静電容量静電容量静電容量

4pcsMLCC

1pcsアルミアルミアルミアルミ電解電解電解電解コンコンコンコン

員数員数員数員数部品部品部品部品

1pcs1μμμμFMLCC

0.1μμμμF

47μμμμF またはまたはまたはまたは

100μμμμF

静電容量静電容量静電容量静電容量

4pcsMLCC

1pcsアルミアルミアルミアルミ電解電解電解電解コンコンコンコン

員数員数員数員数部品部品部品部品
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部品点数部品点数部品点数部品点数1/6

実装実装実装実装コストコストコストコスト1/6

実装面積実装面積実装面積実装面積1/10以下以下以下以下
ノイズノイズノイズノイズ除去効果除去効果除去効果除去効果UP

33端子端子端子端子端子端子端子端子
10uF10uF

基板ｻｲｽ 1゙0×10mm


